Lumineszenzdiode VQ 110

Die VG110 ist eine GoAs-infrorot-Lumineszenzdiode in
Plastvertkappung. Die Diode ist flr universelfe Anwendung
vorgesehen und besonders als Strohlungsguelle Hir opto-
elektronische Systeme mit hohen Meodulationsfrequenzen ge-
eignet, Als Empidnnerbouelement efgnet sich durch gleiche

Bauform und Abmessungen besonders der Fotolransistor
SP 201,
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Bild t: Abhmessungen der Lumineszenz-
diode VG 110
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Bild 3: Prinxipschoitung zur Exmittiung der dynomischen Kenngr8Ben der
GoAs-Lumineszencdiode Y& 110
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Bild 4: Normierter meximal zaliissiger DurchlaBgleichstrem und narmier-
ber moximgt maliissiger SpitzenduschiaBstrom i+ Abhingigkeit vor der
Umgebungstemporotus
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Bild 5: Miitlerer ditferentiefler DurchioBwidarstand o Abhiingighett vom
‘DiyirehloPeirom ]__,_-(.- ’
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Bild 7r Mitlere normierte Strahlstirke In Abhfingigkelt von der Um-
gebungstemperatur i, bel der ¥ 110
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Bild 8: Mittlere :nqrm_i'e;‘l_g.-s_trhls:téir'lta dur Y 110 nuch Belostung in
Abhiingigkeit von der Beluafungezeit e
Belastungsart: fp ~ 507mA, Temparatur: #, == 2570
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Bild 9: Mpelsbhelestungsdiagramm fii eine Umgebungstemperatur van
g =25 "C
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‘Bild 10 Mittlerer Durchila8stiom: in Abfilinglgkeit von der BurchlaBspan-
nung, Poiameter: Umgehangstemperattir-d,
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Bild 92: Mittlare Schalizeiten. in Akhingigkeit vam Lolléktarstrom

5 It =y wg=zc
L : | Re= R

2 = T — Wg= 15 .
: i tp e 2gs =002

BN ’ i Y

Eef ]

-

0t : '
od 2 i & =

i i A e TR

Bild 14: Miitlere Scholtzeiten in Abhiingigkeit vom Hollektorstrom




